
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、
前記基板上にゲートライン及び共通ラインが形成されている信号印加部と、
前記基板上にデータライン、カウンタ電極、画素電極、薄膜トランジスターが形成されて
いる複数個の画素、及び、前記信号印加部から伸張されたゲートラインと共通ラインから
構成される表示部を含む液晶表示装置において、
前記画素電極は胴部及び枝部に区分され、前記胴部は前記ゲートラインと平行して前記枝
部は複数の枝で構成されて前記データラインと平行し、前記信号印加部に隣接する最外郭
画素の画素電極は複数の枝のうち一部が前記信号印加部上に形成されていることを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項２】
前記信号印加部上に形成されている画素電極の一部の枝は前記最外郭画素の画素電極の他
の枝の電圧と同一な電圧が印加されることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に関するものであり、特に信号印加部でのイオン（Ｉｏｎ）吸着に
よる光漏れを防止して高品位の画像を具現することができる液晶表示装置に関するもので
ある。
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【０００２】
液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：以下、ＬＣＤと称する
）は軽量、薄型及び低消費電力等の特性を有するために陰極線管（ＣＲＴ：Ｃａｔｈｏｄ
ｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）に代わって各種情報機器の端末機またはビデオ機器等に使用され
ている。特に、薄膜トランジスター（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：以下
、ＴＦＴと称する）が具備されたＴＦＴ－ＬＣＤは応答特性が優秀で高画素数に適合する
ために高画質及び大型表示装置を実現することができるものである。
【０００３】
【従来の技術】
このような液晶表示装置においては、ラインの設計により図１に示されたようなストレー
ジオンゲート（Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｏｎ　Ｇａｔｅ）方式と、図２に示されたようなストレ
ージオンコモン（Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｏｎ　Ｃｏｍｍｏｎ）方式に区分することができる。
【０００４】
ストレージオンゲート方式の液晶表示装置は、図１に示すように、基板１９上に画像が具
現される表示部１０の外側にある信号印加部１１内にゲートライン１２と共通ライン１４
などが形成されて、表示部１０の内部に信号を印加する構造である。
【０００５】
このような液晶表示装置において、表示部１０内部の画素は皆同一な構造であり、ゲート
ライン１２、データライン１３、共通ライン１４、カウンタ電極１５、画素電極１６及び
薄膜トランジスター１７などが同一形状で構成された多数の画素が互いに隣接している。
【０００６】
しかし、信号印加部１１に隣接する最外郭画素は、表示部１０内部のその他の画素とは異
なっている。すなわち、最外郭画素は信号印加部１１の方向にはデータラインが形成され
ていない構造である。
【０００７】
このような構造の液晶表示装置は、ゲートライン１２のいずれか一つに走査信号が印加さ
れて、データライン１３にディスプレー信号が印加されると、信号が印加されたゲートラ
インとデータラインの交差点の付近に位置する薄膜トランジスター１７がターンオン（Ｔ
ＵＲＮ　ＯＮ）する。そうすると、データライン１３のディスプレー信号は薄膜トランジ
スター１７を通じて画素電極１６に伝達され、カウンタ電極１５には継続的に共通信号が
印加されるために、両電極１５，１６との間に電界が発生する。
【０００８】
これにより、液晶分子（図示せず）が誘電率異方性によって電界に対して平行か（正の誘
電率異方性の場合）、または垂直に（負の誘電率異方性の場合）配列されて光を透過させ
て所定の画像を具現する。
【０００９】
図２に示すストレージオンコモン方式の液晶表示装置の場合も、ストレージオンゲートと
の場合と同様の動作原理である。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
一方、前記従来技術による液晶表示装置においては次のような問題点がある。ゲートライ
ンと共通ラインはゲートラインのＤＣ（直流電流）成分信号と共通ラインのＤＣ成分信号
の差によって電圧差を発生する。一方、データラインにはパルスが印加されて、ＤＣ成分
の共通電圧に対して、フレーム（Ｆｒａｍｅ）ごとにポジティブ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ）及
びネガティブ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ）電圧にスイング（Ｓｗｉｎｇ）させて特定成分のＤＣ
電圧が維持されることを防止している。
【００１１】
ところが、従来技術においては前記したように信号印加部に隣接する画素は信号印加部方
向にデータラインが形成されていない。したがって、ゲートラインと共通ラインの電圧差
によるイオン（Ｉｏｎ）吸着が発生し、これによって生成された電界が画素に影響を及ぼ
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すようになる。
【００１２】
ノ－マリブラックモード（Ｎｏｒｍａｌｌｙ　Ｂｌａｃｋ　Ｍｏｄｅ）の場合部分的にイ
オン吸着により生成された電界により、スイッチング（Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）された最外
郭部の画素は薄いグレー（Ｇｒａｙ）で光漏れ現象が発生して画面品位が低下する問題点
がある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明による液晶表示装置は前記従来技術の問題点を解決するために創出されたものであ
り、本発明の目的は最外郭部の画素の画素電極が信号印加部にまで延長形成されているこ
とにより信号印加部でのイオン吸着による光漏れを防止する液晶表示装置を提供すること
にある。
【００１４】
前記発明の目的を達成するための本発明による液晶表示装置は、基板と、前記基板上にゲ
ートライン及び共通ラインが形成されている信号印加部と、前記基板上にデータライン、
カウンタ電極、画素電極、薄膜トランジスターが形成された複数の画素、及び、前記信号
印加部から伸張されたゲートラインと共通ラインで構成される表示部を含む液晶表示装置
において、前記画素電極は胴部及び枝部で区分され、前記胴部は前記ゲートラインと平行
して前記枝部は数個の枝で構成されて前記データラインと平行し、前記信号印加部に隣接
する最外郭画素の画素電極は複数の枝のうち一部が前記信号印加部上に形成されているこ
とを特徴とする。
【００１５】
以上のような本発明の目的と別の特徴及び長所などは次に参照する本発明の好適な実施例
に対する以下の説明から明確になるであろう。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による液晶表示装置を図面を参照して詳細に説明する。
本発明による液晶表示装置は、図３に示すように、基板１９０を画像の具現できるか否か
によって、信号印加部１１０と表示部１００に区分することができる。
【００１７】
前記信号印加部１１０は画像を具現するために前記表示部１００にゲート信号と共通信号
を印加する部分であり、ゲートライン１２０及び共通ライン１４０が形成されている。
【００１８】
前記表示部１００は実際画像が具現される基板１９０の一部分であり、垂直方向に配列さ
れるデータライン１３０と、前記データライン１３０に対し実質的に垂直でマトリックス
形態で配列されて、前記信号印加部１１０から伸張されるゲートライン１２０と、前記ゲ
ートライン１２０に平行して前記信号印加部１００から伸張される共通ライン１４０が形
成されている。
【００１９】
一方、前記ゲートライン１２０とデータライン１３０の交差部にはスイッチング素子であ
る薄膜トランジスター１７０が形成されている。
【００２０】
また、前記表示部１００には前記一組のゲートライン１２０及びデータライン１３０によ
り限定されるそれぞれの画素（Ｐｉｘｅｌ）内に形成されているカウンタ電極１５０と、
前記カウンタ電極１５０と重なって電界を形成するように画素電極１６０が形成されてい
る。
【００２１】
ここで、前記画素電極１６０は胴部１６０ａ及び数個の枝部１６０ｂ，１６０ｃで構成さ
れている。前記胴部１６０ａは前記ゲートライン１２０に平行に、前記枝部１６０ｂ，１
６０ｃは前記データライン１３０に平行に配列されている。
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【００２２】
一方、前記信号印加部１１０に隣接する最外郭の画素において、画素電極１６０の複数の
枝部のうちその一部の枝部１６０ｃは前記信号印加部１１０上に１個以上形成されている
。
【００２３】
前記信号印加部１１０上に形成された枝部１６０ｃにも前記画素電極１６０の他の枝部１
６０ｂに印加される電圧と同一の電圧が印加される。
【００２４】
前記のような構造は次のように作用する。
前記画素電極１６０の複数の枝部１６０ｂ，１６０ｃはデータ信号が印加されるので、前
記共通ライン１４０の電圧に対し相対的に交流に作用するパルス（Ｐｕｌｓｅ）信号が印
加される。
【００２５】
したがって、前記ゲートライン１２０信号と共通ライン１４０信号のＤＣ成分の電圧差に
よるイオン吸着は画素の外部、すなわち前記信号印加部１１０上に形成された画素電極の
一部枝部１６０ｃの交流信号により防止される。また、前記表示部１００の内部へのイオ
ン吸着及びイオン拡散も防止される。
【００２６】
これまでは、前記共通ライン１４０が画素の外周部に形成されているストレージオンゲー
ト（Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｏｎ　Ｇａｔｅ）方式の液晶表示装置に関して説明してきた。
【００２７】
図４に示した、共通ライン２４０が画素の中央部を通る構造であるストレージオンコモン
（Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｏｎ　Ｃｏｍｍｏｎ）方式の液晶表示装置に関する説明及び作用も前
記のストレージオンゲートの場合と同様である。
【００２８】
本発明の原理の範囲で、いろいろな実施例が当該発明が属する技術分野で通常の知識を有
した者なら容易に実施することができる。したがって、本願に添付された特許請求範囲は
、ここに詳述されたものに限定されず、本発明の原理に基づくあらゆる実施例をも含む。
【００２９】
【発明の効果】
以上で説明したように、本発明による液晶表示装置においては次のような効果がある。
本発明においては、最外郭画素の画素電極が信号印加部にまで形成されていて信号印加部
でゲートラインと共通ラインの電圧差によるイオン吸着が防止される。
【００３０】
したがって、イオン吸着による不必要な電界が発生しないために、画面のきわで発生する
光漏れ現象が防止されて液晶表示装置の画面品位が向上される効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術による液晶表示装置の断面図である。
【図２】従来技術による液晶表示装置の断面図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の断面図である。
【図４】本発明による液晶表示装置の断面図である。
【符号の説明】
１００，２００　表示部
１１０，２１０　信号印加部
１２０，２２０　ゲートライン
１３０，２３０　データライン
１４０，２４０　共通ライン
１５０，２５０　カウンタ電極
１６０，２６０　画素電極
１６０ａ，２６０ａ　胴部
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１６０ｂ，１６０ｃ，２６０ｂ，２６０ｃ　枝部
１７０，２７０　薄膜トランジスター
１９０，２９０　基板

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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